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La presente invencidn se refiere a un condensador -
eléctrico estratificado, que estd constitufido por un mazo com-.

pactado formado por capas de material sintético y recubrimien-
tos metdlicos alternativos entre si, que se han depositado sc-

bre las capas de material sintético con un pequeiio espesor, .,

susceptible de regenerarse, y el mazo contiene en las super- °

ficies laterales contrapuestas capas metdlicas, que conectan
eléctricamente entre si los recubrimientos metdlicos de la mis-

ma polaridad y que pueden servir por su parte para la conexion

del condensador eléctrico con elementos externos alimentadores

de corriente.

Se han descrito en gran medida en la literaturd:’

del ramo condensadores eléctricos estratificados de este tipoL'

y procedimientos para su fabricacidn. oo ee
Asi se han descrito en la DE-PS 892 321 conden-
sadorés estratificados, éhe se han formado mediante superposi-
cién de capas de dieléctrico dotadas con recubrimientos metali-
cos a modo de electrodos y separacidén del mazo en la direccion
longitudinal y transversalmente a la misma. Otra forma de con-
densadores estratificados se obtiene mediante plegado de las
bardas metalicas correspondientes. Finalmente se han formado
condensadores eléctricos estratificados de este tipo mediante
enrollado de bandas con disposicidn correspondiente de los re-
cubrimientos metdlicos sobre un tambor y subdivisidén de este
bobinado transversalmente con respecto al eje longitudinal del
tambor y, a continuacidén en direccidén radial. El aislamiento
tanto en las superficies laterales, en las que se unen entre
s{ los recubrimientos de la misma polaridad por medio de capas

metdlicas adicionales, como en las superficies de separaciédn,

en las que estdn presentes todos los recubrimientos metalicos,

se efectlia en este caso mediante la eleccidn correspondiente
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de tiras exentas de metal, que se forman en el momento de la
metalizacidn de las bandas a apilar 6 a arrollar.

En el condensador estratificado eléctrico descri=-
to.en la DE-PS.975 263 se obtienen las superficies aislantes |
entre los diferentes recubrimientos en la superficie de sepa=-,

racién entre otras cosas debido a que en el condensador acaba-
...

do se aplica una tensidén suficientemente grande de manera que

los recubrimientos se eliminen por combustién.

.l!.
e .

Se ha descrito en la DE-PS 1 764 541 un procedi-

miento para la obtencidén de condensadores eléctricos estratifi-

[}
LN

cadcs, que se ha acreditado en una gran medida desde hace muchps

afios en la practica y que consiste en que se arrollan bandas’**’

metdlicas de anchura correspondiente al condensédor deseado ‘eu*
bre una rueda con un gran didmetro, después de lo cual se fé;2;:
ma un anillo de condensador madre trids un ntmero de éfrollados
correspondiente a la capacidad del condensador deseado, des-
pués de lo cual se bobina una capa separadora al menos en una
vuelta y a continuacidn se bobina sobre la misma el condensa=-
dor madre siguiente, -la capa separadora siguiente y as{ sucesi-
vamente hasta que se forme un condensador de partida constitui
do por una pluralidad de anillos de condensador madre. Este
condensador de partida se dota ademis scbre el borde en sus
dos superficies frontales con capas metdlicas mediante el pro-
cedimiento conocido de Schoop, en el que se pulverizan goticu-
las de metal liquido por medio de, por ejemplo, aire a presidn
sobre las superficies a metalizar (véanse por ejemplo US=PS

1 128 058 & US-PS 3 256 472). Trds las correspondientes fases
de compactado se subdivide el condensador de partida en los

anillos de condensador madre individuales. A partir de estos

anillos de condensador madre se obtiene medlante separacidn
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un condensador, que Sse dota Fn caso dado ademds con alambre paf
ra la alimentacidn de la coériente, se regenera por choqué pa-
ra la reparacidén de puntos de fallo y finalmente se acaba a mo-
do de condensador eléctrico estratificado.

El producto de este procedimiento se ha descrita
detalladamente en la revista "radio mentor" 1972, Cuaderno*L,;
padginas 022 y 023. .

Igualmente se ha explicado detalladgmenté en }ag,

EP=Al= O Ol11 033 con prioridad de Octubre de 1978 el procedi-

miento de fabricacidn de un condensador estratificado eléctrico

de este tipo. Alli se ha descrito también que los bordes de. ..

las bandas no necesitan estar cortados en linea recta sind qu

pueden elegirse configuracionés correspondientes, tal como se ,,

ha representado similarmente ya también en la DE-PS 24 16 566 .

La formacidn del borde sirve para unir mejor me-
cdnica y eléctricamente las capas metdlicas a depositar median-
te el procedimiento de Schoop sobre las superficies laterales
con los recubrimientos metdlicos sobre las laminas del dieléc-
trico. La forma mas sencilla de provocar esta conexidn eléctri-
ca se consigue porque se bobinan dos bandas metilicas que' estén
cortadas en linea recta respectivamente por ambos lados, de
manera defasada entre si una cierta magnitud de manera que res-—
pectivamente por encima del metalizado que llega hasta el bor-
de permanezca un recinto libre en el que pueda penetra el metal
de la capa metalica de contactado.

En la fabricacidén de condensadores estratifica-
\dos segln el procedimiento de bobinado sobre rueda anterior-
mente descrito es adecuado este procedimiento ya que se garan-
tiza la conduccidén exacta de las léminas necesaria incondicio-

nalmente en este procedimiento.

—
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" cente, en el que se garantiza un contactado seguro de todos los

iy

Igualmente se ha descrito un condensador estra-
tificado en la DE-=AS 22 27 751 ( correspondiente a la US-PS 3
855 507), en el que se bobinan bandas dotadas con revestimientos

metdlicos por ambos lados, defasadas entre si sobre una rueda

con un gran diametro, procediendo los revestimientos de la o} éow
mina contraria, para una capa de material sintético dielécﬂri:&
camente activa, respectivamente de cada una de las bandas.

En un condensador, cuyo dieléctrico se forma mg'.
diante polimerizacidn incandescente dé los mondmeros de un Ma-
terial sintético a partir de la fase gaseosa, para lo cual se .

deposita por evaporacidn un revestimiento metilico en orimey *°,
.."

lugar sobre una lamina portadora de material sintético, sobre...
’ Y

la anterior se forma el dieléctrico y sobre éste nuevamente ....

se aplica otro revestimiento metalico a modo de g¢ontraelectro-
do (comparesé con las DE-PS 23 02 174 y DE-PS 29 00 772), un
simple desplazamiento lateral de las laminas cortadas en linea
recta no garantiza un contactado suficiente de los revesti-
mientos correspondientes de la misma polaridad.

La presenté invencidén tiene por objeto proporcio-
nar un condensador eléctrico estratificado con dieléctrico de

material sintético obtenido mediante polimerizacién incandes=-

revestimientos y cuya fabricacion es desear lo mas sencilla po=-

sible.

Para resolver esta tarea el condensador eléctri-
co estratificado del tipo citado al principio se caracteriza
segln la presente invencidn por los puntos

a) el mazo estd compuesto por una pluralidad de
condensadores individuales, que estdn constituldos respectiva-

mente por una ldmina portadora de material sintético, un reves-
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‘mazo las crestas de la onda del corte ondulado.

-5_ 

timiento. metdlico delgado regenerable, aplicado con un borde

libre sobre la anterior, a modo de primer electrodo, sobre és=
te una capa de material sintéti;o, formada mediante polimeriza=-
cidén incandescente, que deja libre un borde, a modo de dieléc-

trico, sobre éste un revestimiento metalico delgado regenerable,

aplicado con un borde libre, a modo de contraelectrodoa, P

b) los revestimientos metdlicos de la misma pola=-

—>

ridad estan conducidos hacia las mismas superficies lateralgs’.

®

del mazo,

c) los condensadores individuales estan limitados

en la direccidn longitudinal del mazo sobre un lado por medio .

.
* e

de un corte en linea recta y sobre el otro lado por medio de.un

corte ondulado, estando dispuestos alternativamente los con&é%;‘
sadores individuales en el mazo de manera que el corte en li;éé‘
recta respectivamente coincida con un corte ondulado.

Mediante la presente invencidn se garantiza tan-
to una conduccidn perfecta y, por lo tanto un apiladd exacto
de los condensadores individuales, como un contactado seguro
de los revestimientos metalicos del mismo, puesto que por en-
cima de uno de estos revestimientos metidlicos, a contactar-en
el lado marginal, se forma un recinto hueco pequefio de manera
que la cresta de la onda alterne con el valle de la onda y
qgue la zona superficial dentro de un valle de la onda sea su=-
ficiente para el contactado.

Preferentemente, se han defasado entre s{ en
una cierta magnitud los condensadores individuales dispuestos

alternativamente en el mazo, cuya magnitud estd dimensionada

de tal forma que, sobresalgan de las superficies laterales del

Mediante este defasado lateral se aumenta todaw=
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cortes ondulados de un condensador individual a otro condensgp”

dor individual.

via mas la zona de contactado.

Para mejorar todavia mas la seguridad de contac-
to es ventajoso que estén defasadas entre si las crestas de
la onda de un condensador individual frente a las crestas de
la onda del condensador individual sitlado dos puestos mas .ade-

lante y la cresta de la onda del otro condensador individudl. -

frente a la cresta de la onda del condensador individual sitQa-

do dos lugares m&s adelante en la direccidn longitudinal dei ..

mazo .
Los cortes ondulados corresponden preferentemen=

te a una curva sinoidal siendo diferentes preferentemente la ‘-,

frecuencia y/o la amplitud de las curvas sinoidales de los ...

Una forma de realizacidn especialmente favorable
para el contactado esté dada cuardo se encuentrenkrespectiva-
mente los bordes libres de los revestimientos metdlicos sobre
las léminaé portadoras de material sintético en el borde con
los cortes en linea recta y que los revestimientos metélicos
lleguen junto con las capas de polimero incandescente hasta
el borde contrapuesto con los cortes ondulados (figura 3).

En otra formade realizacidn estdn contenidos los
bordes libres de los revestimientos metdlicos sobre las lami=-
nas portadoras de material sintético de todos los condensadé-
res individuales del mazo siempre en las mismas superficies
laterales, con lo que los revestimientos metdlicos llegan
siempre hasta las otras superficies laterales (figura 5).

Especialmente en una forma de realizacién en la
que no estdn defasadas entre si las léminas a bobinar, es Qen_

tajoso que estén contenidas en el mMazo respectivamente entre
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dos condensadores individuales léaminas distanciadoras no meta=-
lizadas de material sintético, cuya anchura sea menor que la
anchura de las laminas portadoras de material sintético de

los condensadores individuales.

El procedimiento para la obtencién de un conderr=

]

s /7

sador eléctrico estratificado segln la presente invencién, ‘én.

el que se fabrican al menos dos bandas con una disposicién co-

* .

rrespondiente de los recubrimientos metédlicos y de las capas ' °.

’

de material sintético y en el que se bobinan sobre una rueda

de didmetro grande, se caracteriza segin la presente invencidn.:.

porque en primer lugar se depositan por evaporacién capas meétd=

licas sobre las bandas que sirven de laminas portadoras, a cenw,

tinuacidn se forman mediante polimerizacidn incandescente de,..-‘|

'.. a4

material sintético a partir de la fase gaseosa, las capas de

material sintético y a continuacidén se aplican igualmente por
evaporacidn los revestimientos metdlicos, formindose también

los bordes libres necesarios en cada caso, porque a continuacidn
se dotan las bandas con el corte en linea recta y con el corte
ondulado, porque se forma a partir de estas bandas mediante bo=-
binado sobre la rueda de gran diametro, un condensador de par=-
tida que esta constituido por una pluralidad de anillos de con-
densadores madre separados entre si por medio de capas separa-
doras, porque en este proceso de devanado se gufian las bandas

a los lados respectivamente dotados con 21 corte en linea rec-

ta, porque se dotan a continuacidn las dos superficies fronta=-

les del condensador de partida con capas metdlicas por medio del
procedimiento de inyeccidén metidlica (Schoopen), porque se sub-
divide a continuacidnrn el condensador de partida en los conden=-

sador=ss madre, de los que se separan los mazos individuales es-

pecialmente mediante aserrado, que se dotan a continuacidn, en




10

15

20

25

30

ble & hidrocarburos no ciclicos con un doble enlace tal como

-8

caso dado, con alambres para la alimentacidn de la corriente,
se regeneran por choque y se acaban a modo de condensadores
eléctricos.

Lz separacidn de los mazos individuales a partir
de los anillos del condensador madre mediante aserrado se prdl
duce en este caso preferentemente en la forma que se ha deéza,z
crito en la DE-PS 1 764 548, forméndose zonas aislantes cuandb
se emplea una banda extendida a modo de lamina portadora defﬁhr
terial sintético y aluminio a modo de metal para los revesti-
mientos mediante la conduccidén especial del proceso de aserraw,
do, cuyas zonas aislantes son varias veces mas largas que 1% .

que corresponde a la distancia directa entre los revestimieptos

de un dieléctrico a otro de aéuerdo con Su espesor, ya que las-.
zonas de aislamiento se extienden sobre las superficies de 18%"
revestimientos metalicos.

- Como material para las laminas portadoras son
adecuados especialmente polietilentereftalato, policarbonato,
poliamida y productos similares. Las ldminas portadoras tienen
preferentemente un espesor de 1,5 a 5 pm.

Como metal de revestimiento sirve preferentemen-
te el aluminio.
Como material sintético a preparar a partir de

la fase gaseosa mediante polimerizacidn por incandescencia son

adecuados especialmente hidrocarburos ciclicos sin enlace do-

por ejemplc uno 6 varios de los productos elegidos entre
penteno, hexeno, hepteno, octeno, ciclopentano, ciclohexano,
cicloheptano & ciclooctano, asi como también ciclofiuorbutano,

tales como los que se han indicado en la*DE-PS 23 02 174 Yya

descrita.
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co que acthan a modo de dieléctrico asciende preferentemente de |
0,1l al pm.

El espesor de los revestimientos metflicos de-

be dimensionarse de tal manera que los condensadores sean regene

rables, es decir que el espesor se encuentra en el mirgen dé .
0,015 a 0,05 pm.

Como capas metélicas para el contactado ae.Tos
revestimientos de la misma polaridad sobre los lados frontales
contrapuestos del mazo sirve, en primer lugar, el alumfnio, sobrd
el que se dispone por regla general una segunda capa de matefiéi
soldable, concretamente una aleacidén de aluminio-metal blancqy’,:
como se ha descrito en la US-PS 3 256 472 ya citada. i}i}
En tanto en cuanto el material sintético de 1la
l4mina portadora y/o el propio dieléctrico no sean adecuados
para garantizar o para favorecer el proceso de regeneracidén cuan-
do se produzcan perforaciones, ﬁuede dispone;se una capa de un
material sintético, en un recinto tal exento de campo como sea
posible, que asegure el proceso de regeneracidn, tal como se ha
indicado en la DE=AS 22 27 751 ya citada.

La presente invencién se explica a continua-
cidén con mayor detalle por medio de las figuras adjuntas.

La figura 1 muestra un condensador en seccién,
la fiéﬁra 2 muestra esqueméticamente y de una
manera muy aumentada condensadores individuales superpuestos se=-
gin la figura 1,
la figura % es un detalle que muestra la dispo

sicidn de los condensadores individuales,

la figura 4 muestra una vista seglin la flecha

IV de la figura 3,



-10 - °
El condensador seglin la figura 1 est4 constitq%'
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do por un mazo 1, que estid compuesto por una pluralidad de con-
densadores individuales 2 ¥ 3 (en la figura 1 se han mostrado
dnicamente tres condensadores individuales para favorecer la com
prensidn). Cada uno de los condensadores individuales 2 o biéﬁz
3 estd constituido por una lémina portadora de material sinéé%ﬂ—

co 4 o bien 5. Sobre la limina portadora de material sinté&tico

L]
b

4 se ha dispuesto un primer revestimiento metédlico 6, que f&iéa‘
en la figura 1 sobre el lado derecho un borde libre 27. Sobre la
lémina portadora de material sintético 5 se ha dispuesto un rew:
vestimiento metllico 7, que forma en la figura sobre el 1ado=xgl

quierdo un borde libre 28. Los revestimientos metélicos 6 y 7,

',.oo

sirven a modo de primer electrédo de los condensadores indivigﬁé
les 2 y 3 y estén constituidos preferentemente de aluminio.

Por encima de los revestimientos metflicos € ¥
7 se han dispuesto capas de polimero incandescente 8 o bien 9,
que formén respectivamente bordes libres 29 y 30.

. Como contraelectrodos se han dispuesto sobre
las capas de polimero incandescente 8 y 9 respectivamente reves-
timientos metédlicos 10 y 11, que forman a su vez bordes libres
31 y 32, estando presentes estos bordes libres respectivamente
sobre el lado opuesto al de los bordes iibres 27 y 28 de los re-
vestimientos metélicos 6 y 7.

Sobre las superficies laterales 12 y 13 del na+4
zo 1 se han dispuesto capas metélicas 14 y 15, preferentemente
mediante el procedimiento Schoop, y sobre estas capas met&licas

14 y 15, se han soldado elementos de alimentacidn de corriente

externos 16 y 17, especialmente son empleo de otras capas metdli

cas soldables 25 y 26, especialmente de aleacidn de metal blancoj
{

Los condensadores individuales 2 y ? estén de=-
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- 11 -
fasados lateralmente entre si una magnitud 18, de manera que las
capas metélicas 14 y 15 puedan penetrar en las superficies late=-

rales 12 y 13 del mazo l.

En la figura 1 se ha mostrado ademés que el ma-
zc 1 puede cerrarse hacia el exterior de manera aislante al menpq

en su lado superior ( en caso dado también en el lado inferiof)g

sl menos mediante una capa de cobertura 24,

Segfin la figura 2 se han mostrado dos condbmsa~

dores individuales 2 que alternan con dos condensadores individuﬂ
ls2g 3. Los condensadores individuales 2 presentan en la figura'*
2 en =21 borde superior respectivamente un corte en linea rec%a{k
33, mientras que en el borde inferior existe un corte onduladé}ﬁ#.
En los condensadores individuales 3 se encuefi=,:

tra el corte en linea recta 33 sobre el borde inferior mientras
que 21 corte ondulade 34 existe respectivamente sobre el borde
superior. Las crestas de las ondas 19 y 20 de los condensadores
individuales 2 sobresalen en el borde inferior de la figura 2 del
corte en linea recta 33 de los condensadores individuales 3, mien
tras que las crestas de las ondasgs 21 y 22 de los condensadores
individuales 3 en el borde inferior de la figura 2 sobresalen
més alléd del corte en linea recta 33,

' Los nfimeros de referencia 19, 20, 21, 22, 33 y
34, se han indigado también en la figura 1 para representar el
modo en que el corte en linea recta 3% y el corte ondulado 34
conducen a las crestas de las ondas 19 a 22 que estén dispuestos
de forma correspondiente en el condensador.

En la figura 2 se ha mostrado ademds que las

crestas individuales de las ondas de los condenserdorns individua-

les 2 o bien 3 estén defasadas entre si en la direccidn longitudi

nal 25 del mazo 1.
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Enla figura 2 se ha indicado ademés mediante
la 1fnea quebrada 38 gue el mazo 1 ha sido separado mediante ase |

rrado en este punto del condensador madre descrito anteriormente

de manera que teniendo en consideracidn las condiciones anterior-

mente indicadas se forma allf una zona aislante 39. .

Las crestas de las ondas sobresalen tanto ne-—"*

diante el defasado lateral en la magnitud 18 como especialmente

mediante el defasado de las crestas de las ondas en la direcéi%ﬂ

longitudinal 23, en las superficies laterales 12 y 1% més allé

L
(AN ]

del borde propiamente dicho del condensador y pueden captarse

eléctrica y mecénicamente, de esta manera, por las capas metflkis

cas 14 ¥y 15. _ ..'

El corte ondulado puede corresponder preferdn-.
temente a una curva senoidal, siendo adicionalmente diferentes
también la frecuencia y/o las amplitudes de las curvas senoidaled
de los cortes ondulados 34 de un condensador individual 2 o bien
3 a otro condensador individual 2 o bien 3. Esto se ha explicado
con mayor detalle en la DE-PS 24 16 566 ya citada anteriormente.

La figura 3 muestra una forma de realizacidn
preferente de la presente invencidn, en la gque se encuentran res-
pectivamente ;os bordes libres 27 y 28 de los revestimientos me;
télicos 6 y 7 sobre las liminas portadoras de material sintético
4 y 5 sobre el borde con los cortes en linea recta 33 y los reves

timientos metélicos 10 o bien 11 junto con las capas de polimero

incandescente 8 o bien 9 llegan hasta el borde contrapuesto con

los cortes ondulados 3%4.
| Esta forma de realizacidn garantiza un contac-
tado especialmente bueno de los revestimlentos de la misma pola=

ridad 7 y 10 sobre uno de los lados y de los revestimientos ds

la misma polaridad 6 y 11 sobre el otro de los lados del conden-
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sador, ya que los valles de las ondas entre las crestas de I;s
ondas 21 o bien 19 mantienen libre el recinto sitfiado por enci-
ma de los revestimientos a contactar,

La figura 4 muestra de forma ampliada una por-
cidn segln la flecha IV de la figura 3, correspondiendo los Hﬁéé
ros de referencia individuales a los nlmeros de referencia yg'-:
explicados.

Los bordes libres 27 y 28, de los revestimigﬁi
tos metélicos 6 y 7, sobre las léminas portadoras de material sin
tético 4 y 5 de todos los condensadores individuales 2 y 3 dek---
mazo 1 pueden estar contenidos siempre sobre la misma superfiqié

lateral 12 y los revestimientos metélicos 6 y 7, por lo tanto'%

llegan siempre hasta la otra superficie lateral 13. También dgj%f
te modo se garantiza un buen contactado de los revestimientos
metdlicos de la migsma polaridad 10 y 1l sobre la superficie la-
teral 12 asi como de los revestimientos meté&licos 6 y 7 sobre la
superficie lateral 13.

Los condensadores individuales 2 y 3, no nece-
sitan estar defasados entre si, disponiendo una lémina distancia<4
dora en el recinto exento de campo, cuya anchura seri menor que
la anchura de las l4minas portadoras de material sintético 4 y S,
De este modo se forman por encima de los revestimientos de la umig
ma polaridad a conectar entre si, también un recinto libre sufi-|
ciente para la penetracidn de las capas metédlicas 14 o bien 15
(véase la figura 1).

Descrita suficientemente la naturaleza del in=-
vento, asf{ como la manera de realizarlo en la préctica, debe ha-

cerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son

susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren

su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

l.- Condensador eléctrico estratificado, que
esté constituido a partir de un . mazo compactado .formado por capasg

de material sintético y revestimientos metédlicos alternantes en-

20ae

tre si, que estdn dispuestos sobre las capas de material sin?éti%

co de manera delgada y regenerable, y el mazo contiene en las su-

perficies laterales contrapuestas capas metédlicas que conectan,

s .

eléctricamente entre si los revestimientos metélicos de la nisna’

polaridad y, por su parte, pueden servir para la conexidn del con

[ ]
Sarse

densador eléctrico con elementos de alimentacidén de corriente,

caracterizado porque LI
a) el mazo (1) estéd compuesto por una plufalf;:

dad de condensadores individuales (2, 3), que estén constitufdph.]

respectivamente por una lémina portadora de material sintético,

(4, 5), un revestimiento metédlico delgado regenerable, (6, 7),
dispuesto sobre la anterior con un borde libre (27, 28), a modo
de primer electrodo, sobre el anterior una capa de material sin-
tético (8, 9) formada mediante polimerizacidn por incandescencia,
que deja libre un borde libre (29, 30), a modo de dieléctrico y
sobre la anterior un revestimiento metélico delgado.regenerable

(10, 11) aplicado con un borde libre (31, 32) a-modo de contra=-

‘ elééfrodo,

b) los revestimientos metélicos (7, 10 o bien
6 y 11) de la misma polaridad se han gufado hacia las mismas su-
perficies laterales (12 o bien 13) del mazo (1) ¥

c) los ccndensadores individuales (2, 3) estén
limitados en la direccidn longitudinal (23) del mazo (1) scbre
uno de los lados por medio de uﬁ corte en linea recta (33) y so-

bre el otro de los lados por medio de un corte ondulado (34)

estando dispuestos alternativamente los condensadores individua-




10

nJ
\

\3l
O

T )

les (2, 3) en el mazo (1) de manera que el corte en linea recta
(33) coincidd respectivamente con un corte ondulado (34).

2.- Condensador eléctrico estratificado segln
la reivindicacién 1, caracterizado porgue los condensadores indi+4
viduales (2, 3) dispuestos alternativamente en el mazo (1) e¥tEh
defasados entre si una aagnitud (18) que esté dimensionada dg“-s
tal modo que sobresalgan de las superficies laterales (12, 13)
las.crestas de las ondas (19, 20, 21, 22) del corte ondulado{?sl
(34).

3.—- Condensador eléctrico estratificado seghn..
las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porqgue las crestas:4§;:
las ondas (19) del condensador individual (2) estén defasadas:emn
tre s{ frente a las crestas de-las ondas (20) del condensador;g".
individual sitflado dos lugares mis adelante y las crestas de las
cndas (21) del corndensador individual (3) ectén defzsadas entre
sf frente a las crestas de las ondas (22) del condensador individ
dual (3) sitfiado dos lugares méds adelante en la direccidén longi-
tudinal (23) del mazo (1).

4 ,~ Condensador eléctrico estratificado segin
una de las reivindicaciones 1 a 3 precedentes, caracterizado por
que el corte ondulado (34) corresponde a una curva sinoidal.

5.~ Condeusador eléctrico estratificado segln

la reivindicacibn 4, caracterizadc porque la frecuencia y/o la

amplitud de las curvas sinuidales del corte ondulado (34) son
diferentes de un condensador individual (2, 3) a otro condensa-
dor imdividual (2,3).

6.~ Condensador eléctrico estratificado segln
una de las reivindicaciones 1 a 5 precedentes, céracterizado por

que respectivamente los bordes libres (27, 28) de los revesti-

mientos metélicos (6, 7) sobre las liuminas portadoras de majsaricll
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sintético (4, 5) se encuentran sobre el borde con los cortes
en linea recta (33) y porque los revestimientos metélicos (10,
11) junto con las capas de polimero incandescente (8, 9) llegan
hasta el borde opuesto con los cortes ondulados (34).

7.= Condensador eléctrico estratificado segfiy,
una de las reivindicaciones 1 a 6, precedentes, caracterizade., .
porque los bordes libres (27, 28) de los revestimientos metélic;$
(6, 7) sobre las laminas portadoras de material sintético (4 52,-
de todos los condensadores individuales (2, 3) del mazoc (1) estén
contenidos siempre sobre la misma superficie lateral (12) y los,

revestimientos metilicos (6, 7) llegan por este motivo siempne...

hasta las otras superficies laterales (13). eee

8.~ Condensador eléctrico estratificado seé@ﬁw

s .
v o b
..n an

una de las reivindicaciones 1 a 7?7, caracterizado porgque en el
mazo (1) estédn contenidas respectivamente entre dos condensadores
individuales (2, 3) l4minas distanciadoras no metalizadas de ma-
terial sintético, cuya anchura es mepor que la anchura de las 14
minas portadoras de material sintéticq (4, 5) de los condensado-
res individuales (2, 3).

9.- Condensador eléctrico estratificado; tal ¥
como queda substancialmente descrito en la presente Memorfa, e
ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de 16 hojas escritas a mé=-

quina por una sola cara,.

. 19B8
Madrid, V7 S

SIEMENS AXTIENGESELLSCHAFT, de
Berlin 7 Munchen
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